PARTI COMPONENTI I SCHEMA ElETTRICO 



a) component spaciali 

Rile xl men lo 
schema 

Denomlnaslone 

N .• catalogo 

R 40 

Trimmer Potenaiometneo 2tt» n - lin. 

R 10110/4 

R 44 

Poteniiocnetro - bassi 10 Mi; - iof. 

R 5459'39 

R 49 

Potenxlometro • volume 14 Mi! lo*. 

R 6318.3 

RS5 

Poiemiumctro • acutl 0.65 MO - Sin. 

R 5459/40 

RM 

Reslstore 1300 O • 2 W 

064200 155 

C 9 

C 11 

Condens. eeramko 19 pp 04 pP !00 VI 

686101/37 

C 37 

C 33 

Compensator? aria 

R. 5395 

C 14 

C 29 

Compensators mica 

Condensatorr vanablle 

R. 4719/T 

R 9790/2 

C 34 

Condrnsatnrr mira 425 pP 2% 5fM VI 

654143/533 

C €7 

Condens e:ettro) senia pol. 2Ji uF 110 VI 

651302 75 

C 69 

Condens. elettrol SO . 50 y P IW Vl 

651610 . C3 

L 1 

Bobina aereo per MP 

R 7354 

L 2 

Irapedenta 01 amen to 

R 7317 

L 11 

Bcbma aereo per onde cortr 

R 7429 

L 12 

Bobina aereo per onde mrdle 

R 7363 

L 13 

Oobina oaeill. per onde eorte 

H 7364 

L 11 

Bobina oaeill. per onde medic 

R 7363 


Basetta ctrculto stamp ato RF per MF compieto 

R 10397 

T 1 

1" Tras.'orm. Preq. Interm. per MP (1Q.7MII/I 

R 7403 

T 9 

2* Trasform. PI per MF - MA C10.7 MHz • 
470 kHil 

R. 7404 

T 5 

3* Trasform P 1 per MA <470 kHxi c rlrel a 
rapportn per MP <10.7 MHxi 

K 7392 

T 4 

Trasformatorc allmentastone T8 935.107 

678111/507 

T 6 

Trasform store dl usclta IY S» 465 B 

•1810/469 

API 

Altoparlante ellitUco E 10/20 

641115 8 

AP3-3 

Altopariante elllttlco EM 07S 

R. 10716 


Quadrante scala 

R 10699 

— 

Manopola 

R 10671 

— 

Molls per manopola 

K 10189 


Tastl-ra a 5 tas:i 

R 10500 

— 

Custodta per refolaton dl tono 

R 10550 

— 

Manopola per re*olaton dl tono 

R 10155/1 

— 

Presu per commutailone per antenna 

R 5128 

— 

Portalampadira 

R 10611 

— 

Moll a tendlfllo per cordina 

R 836 1 

_ 

Pattino per indice 

R 6655 

— 

Indlcr 

R 1003 

— 

Mobile compieto mod 871 

K 10694 

— 

Mobil.- complelo mod 17: 

R KWYT 

— 

Mobile compieto mod 674 

K I07» 

— 

MaNChera frontale per i mod 071-8/1 

R 10535 

— 

Comiectta per altoparlante laterale 



per i mod #73 - 874 

R 6328 

— 

Griflia per altoparlante lateral* 


per i mod 071 ■ 0/4 

R 8929 


Rif. 

•ch. 


R1 

R2 

R3 

R31 

R22 

R» 

K24 

R25 

KM 

|R27 


R29 

RJO 

R31 

,11a 

JU3 

R34 


R36 

;rj7 

rm 

R 39 
IR41 

jR42 

R43 

I 

R4S 
R4« 
R47 
R « 
R30 

;R81 

R52 

R53 

R54 

R« 

c 

!■» 

iRao 


b) altri compon«nti 


RESISTORI 


CONDENSATORI 

Denomlnaslone 


Rif 

sch 

Denomlnaslone 

: 190 

n 

± 10 % 

Vi w 

imp alto 


Cl 

22 P r z 10 n 

500VI ceramlca 






C2 

34 pr *20*. 

MOVI ceram.ca 

| 470 

kn 

± 10 % 

V. w 

lmpasto 


C3 

4.7 Pf 2 10 n 

500VI ceramlca 

2400 

n 

± 10* 

A W 

impaste 


C4 

C5 

330 pP i 30 n 

1 500 pP • 30 n 

500VI ceranuca 

500VI ceramlca 

34 

Ml! 

± 10 % 

•A W 

impasto 


C6 

400 pP ±2% 

ftflOVl mica 




Vi W 


C7 

io;)pP - 2% 

500VI mica 

1.000 

1! 

± 10 % 

lmpasto 


C8 

4.7 pP - 10 n 

500VI ceramlca 

47 

kn 

± 10% 

V. w 

impasto 


C9 

CIO 

10 pP - 5% 
15 pP * 10% 

500VI ccramica 

500VI ceramica 

1 

Mil 

i 10*4 

V. w 

impasto 


C13 

I 500 pp - 10 % 

500VI reramica 

120 

n 

±10% 

•A W 

lmpasto 


C21 

C22 

i.OOOpP —10-25% 250V1 carta 

47 pF i 2 n 800V1 mica 

47 

kli 

* 10% 

•A W 

impasto 


C23 

5.000 pP —10*28% 2fOVl carta 






C24 

4 .700 pF 1 20 ' . 

«»vi ceramlca 

27 

kfl 

- 10 44 

•A W 

lmpasto 


C2S 

25 WO pP -10-25% 250V1 carta 

1000 

n 

± 10 4* 

•A W 

lmpasto 


CM 

C28 

cop? i an 

1 500 pp * 30% 

500V1 mKa 

500VI ceramlca 

<70 

kfl 

* 10 % 

•A W 

impasto 


C29 

100 pF ± 6 n 

500VI mica 






030 

IS pF ± 5 % 

500VI mica 

1.000 

n 

± ion 

•AW 

impasto 

| 

C31 

47 pF ±2 % 

500VI mica 

24 Mfl 

± ion 

•A W 

impasto 

1 

C34 

C3S 

425 pF * 214 
250 pF * 6% 

S00VI mica 

500VI mica 

470 

kn 

ion 

'A W 

impasto 


CM 

250 pF ± 2 % 

503VI mica 

68 

kil 

t ion 

«A W 

impasto 


C37 

CM 

250 pF ±2 % 

10 pF * 5% 

503Vi mica 

500VI mica 

1 070 

n 

* 10 n 

•A W 

impasto 


-39 

250 pF ? 2 % 

5C0VI mica 

47 

n 

± ion 

•AW 



-40 

100 dP * 6% 

503VI mica 

lmpasto 


-41 

25 000 pP —10 - 25'. 250V1 carta 

34 Mfl 

± ion 

•A W 

lmpasto 


C42 

C43 

io.ooo pp * io n 

4.700 pP 1 30*. 

500V1 ceramlca 

500V1 ceramlca 

180 

kfl 

* 10 n 

•A W 

lmpasto 


-41 

3.000 pP • 20 % 

500V1 ceramica 

270 

kn 

z ion 

Si w 

impasto 

! 

C45 

C46 

10.000 pP -10-251# 250VI carta 

250 pP * 2% 500V1 mica 

10 

kfl 

= ion 

•AW 

Impasto 


C47 

100 P P - 10 % 

soovi ceramlca 

10 Mil 

± ion 

•A W 

impasto 


C49 

100 pP - 10 % 

503VI ceramlca 





C47 

250 pF 2 % 

500V! mim 

22 

kn 

± ion 

•A W 

impasto 

C50 

100 pP 1 5% 

500V! mica 

1.500 

n 

t 10*4 

•A W 


C5I 

2 000 pP -10 - 25% 

250V! carta 

II 

kn 

7. 10 % 

•AW 

lmpasto 

C52 

C53 

250 pF -. 5% 

9 *P -10-30% 

500VI mica 

50V1 elettroliUco 

23 

Mil 

s ion 

•A W 

impasto 

C54 

330 pP 20*4 

500VI ceramica 

16 

kn 

r ion 

•AW 

impasto 

CSS 

lOOOOpF 30% 

soovi ceramics 






•v. 

10 000 pp 10-25% 

250Vl carta 

270 

n 

- 10*. 

•A W 

impasto 

C57 

200 pP 5 % 

SOOVI mica 

2 700 

n 

± 10*. 

•AW 

impasto 

CSS 

25 000 pH -10*25% 

250V1 carta 

220 

kn 

to n 

•AW 

C59 

10 003 pP -10-25*. 

2S0V1 carts 

impasto 

C60 1 

0.1 pP 10 • 35*. 

400V. carta 

220 

kil 

- 10*. 

•A W 

impasto 

C«l | 

25 00) pP -10-25% 

tOOVl carta 

100 

kil 

- 10% 

»A W 

impasto 

C62 

lOOpF 5 % 

500V1 mica 





C63 

50 003 pF 10 25*. 

^ov, carta 

10 

kn 

10 •• 

*« w 

irr.pasto 

CM 

100 uF -10 20% 

S0V1 elettroliUco 

69 

150 

2 700 

Ul 

n 

n 

r 10*. 

10 % 

10% 

•s W 

1 w 

• » w 

impasto 

impasto 

impasto 

CSS 

CS6 

ItXWpP -10 -25% 
2 003 pP -10-25% 

250VI carts 

S30VI carta 

C87 

CG0 

an pF - io 30% 
303 pP 5% 

110Vl elett- a pol 

SOOVI mica 

1 500 

ft 

10% 

2 W 

impasto 

C« | 

C70 

50 - 50 pP -10 »% 
5 000 pP 10-25% 

350V1 elettroliUco 

630V1 carta 

22 

kn 

10 % 

' 1 W 

impasto 1 

1 C71 j 

SOOOpP -10-25% 

630VI carta 


PHONOLA (S.A. K1MI) Modd. 671. 672 e 674. Apparecckj ■ modnUiionr d'ampieaM 
(Minda ondr altraeorte da 87 a 100,5 Me/s. Media frequenae a 470 kc/s e a 10.7 Mc/s. I 

















































